
(57) Способ выращивания монокристаллов германата висмута, включающий расплавление исходного мате-
риала в платиновом тигле с помощью высокочастотного индуктора, затравление на вращающуюся затравку, раз-
ращивание конусной части кристалла, вытягивание его цилиндрической части, отделение кристалла от расплава
и его охлаждение, о т л и ч а ю щ и й с я тем, что после отделения кристалла мощность индуктора уменьшают в
1,5-2,5 раза в течение 2 -10c.


